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Contexte

» CDD ISEN-Toulon

> Laboratoire L2ZMP de Toulon

Equipe Fiabilité et Conception de Circuits
» H.Barthélemy
» E.Kussener

» STMicroelectronics

» A.Malherbe
» J.Conraux
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Présentation du Sujet

» Conception de Circuits Analogiques

« Reduction :
» des tensions d’alimentation (<1V)
» du courant de drain des transistors (~50nA)
— Passage d’'une conception verticale a une conception
horizontale
 Circuits STMicroelectronics
» 0.18um — 0.13um
» Conception a echelle industrielle
— Technologies standards

» Objectifs

* Mise en place des outils de conception tres basse
puissance
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